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T25N/13

Bild/Fig. 13

Steuercharakteristik mit Zundbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, vG =f(iG), vD=6 V

Parameter: a b c d
Steuerimpulsdauer/Pulse durationtg [ms] 10 1
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/

Maximum allowable peak gate power [W] 5 10 15 30

Bild/Fig. 15

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance
per arm Z(th)Jq = f(t)

Parameter: Stromfluftwinkel / current conduction angle 0

la [A] ------ TT25N/14

Bild/Fig. 14

TT 25 N

‘G [A]

Zundverzug / Gate controlled delay time tgg = f(iG)

tvj = 25°C, diG/dt = iGM/1ps

a - aufterster Verlauf/ limiting characteristic
b - typischer Verlauf/ typical characteristic

Bild/Fig. 16

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

per arm Z(th)dc = f(t)

Parameter: Stromfluftwinkel / current conduction angle 0

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes ZthjG pro Zweig fur DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zt*jG per arm for DC

Pos. n 1 2 3
Rthnprciw] 00517 0111 0,162
g 0,00153 0,00968 0,0501

Analytische Funktion / Analytical function:
nmex n

zth)C* D Rthn (1-e”)

=L

4 5 6 7
0,511
0,173






